Silizium-Kapazitiatsdioden BB 103
BB 104
BB 204

fiir den UKW-Bereich

BB 103 ist eine Einfach-Abstimmdiode in Planartechnik zum Einsatz in UKW-Tunern im
Glasgehause 51 A 2 DIN 41880 (DO-7). Der Kapazitatsbereich (bei Ug=3V) von 27
bis 33 pF wird in zwei Gruppen unterteilt (grin und blau). Die Typenbezeichnung und der
Kathodenring werden in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitatsgruppe auf dem unlackierten
Glasgehause aufgestempelt.

BB 104 ist eine Zweifach-Abstimmdiode in Planartechnik mit gemeinsamer Kathode und
Kunststoffumhillung zum Einsatz in UKW-Tunern zur Abstimmung von zwei getrennten
Kreisen, sowie flir Gegentaktanwendung in hochwertigen Tunern. Der Kapazitatsbereich (bei
Ur=3 V) von 34 bis 42 pF wird in zwei Gruppen unterteilt (griin und blau). Die Typen-
bezeichnung wird in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitatsgruppe auf das Kunststoffgehéduse
aufgestempelt.

BB 204 ist wie BB 104 eine Zweifach-Abstimmdiode mit gemeinsamer Kathode jedoch im
Plastikgehause 10 B 3 DIN 41868 (TO-92). '

Typ Bestellnummer BB 204 I—B«-—rﬁ
A2 K A]

BB 103 blau Q62702-B2

BB 103 griin Q62702-B4

BB 104 blau Q62702-B5 a KA

BB 104 griin Q62702-B6 L

BB204 blau Q62702-B58-X6 0,404 | o

BB204 griin Q62702-B57-X5 ¥
1617~ 52.q0— 52554

<=0,

Gewicht etwa 0,25 g; MaRe in mm
Fur Montage auf Leiterplatten: Bohrung & 0,6 mm

BB 104
2 A
BB 103 q Cﬁ o 4
‘_{Kuthodea/fmin‘ Lotabstand loc = “,Qc +._§_
Pol—g
0.2

o055 — ﬁ: ooy 5 . 1
SRS

Hw_];- 73max. m— 26max, 94 —= L.
BL+15 )

Gewicht etwa 0,2 g MaRe in mm Gewicht etwa 0,3 g MaRe in mm
Grenzdaten ' BB 103 BB 104

BB 204
Sperrspannung Ur 30 30 Y,
Sperrspannung Scheitelwert Ugm 32 32 Vv
DurchlaBstrom (7 < 60°C) Ie 100 100 . :nA
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +125| —b5bis +100| °C
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BB 103

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Durchbruchspannung

(Ir=10pA)

Sperrstrom (Ug =30 V)
(Us =30 V; T, =60°C)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
(bei BB 104, BB 204 fiir Einzeldiode)

Kapazitat (Ur =3 V; f=1 MHz)

Kapazitit (Up =30 V; f=1 MHz)

Kapazitatsverhaltnis

Gutefaktor

fur Cp =38 pF; =100 MHz
flir Cp =30 pF; f=100 MHz
Serienwiderstand

(Cp =38 pF; =100 MHz)

(Cp =30 pF; =100 MHz)
Temperaturkoeffizient der Sperr-
schichtkapazitat (Ug =3 V)

BB 104
BB 204
BB 103 BB 104
BB 204
Usry >32 >32 \
Ip <50 <50 nA
Iy <05 <05 A
Co 27 bis 31 34 bis 39 pF
(gran) (gran)
Co 29 bis 33 37 bis 42 pF
(blau) {blau)
Co 1 14 pF
Coav 2,65 (2,5-2,8)| 2,66 (2,4-2.8)| —
C\D30\/
Q - 200 (>100) | —
Q 175 (>100) | — -
rs - 0.2 (<0,4) Q
rs 0,3 (<0,5) - Q
7K, 0,03 0,03 %/K
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BB 103

BB 104
BB 204
Spannungsabhiingigkeit der Spannungsabhingigkeit des
Biodant oo CollUn) £ U Sperrstromes I = f {Ur)
Il Co(30V) R Ty = Parameter
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Silizium-Kapazitatsdioden BB 105 A
BB 105 B
BB 105 G

fiir den UHF/VHF-Bereich

BB 105 A, BB 105 B und BB 105 G sind doppeltdiffundierte epitaktische Silizium-Kapazitats-
dioden in Planartechnik mit Kunststoffumhillung (SOD-23). Sie eignen sich besonders zur
Verwendung als Abstimmdioden in Fernseh-Kanalwéhlern.

Die Kathode ist durch einen weiRen Farbstrich gekennzeichnet.

BB 105 A fur UHF-Kanalwahler bis 790 MHz

BB 105 B fir UHF-Kanalwahler bis 860 MHz

BB 105 G fiir VHF-Kanalwahler, istdurch einen zusétzlichen griinen Farbstrich gekennzeichnet.

Typ Bestellnummer Kathode o s
BB105A 062702-811 Cﬁ]l i %m
BB105B Q62702-B12 \LJmnn\" 00 09

BB105G Q62702-B13 L# "

BB105A terzett. 062702-B11-S2 2omieete Tl o

BB 105A quartett. Q62702-B11-S4 S =
BB105B terzett. Q62702-B12-S2 R ﬁi
BB 105B quartett. Q62702-B12-S3 le— 1304 s

BB 105G terzett. Q62702-B13-31 Gewicht etwa 01 g Mafe in mm
Grenzdaten | BB 105 A } BB 105 B 1 BB 105 G 1
Sperrspannung Ug 28 28 28 \
Sperrspannung Scheitelwert Ugm 30 30 30 \%
DurchlaBstrom (7,=60 °C) g 20 20 20 mA
Umgebungstemperatur Ty —55 bis + 100 °C

Kenndaten (7, =25°C)

Sperrstrom

(Ur=28V; Ty, =25°C) Ig <50 <50 <50 nA

Sperrstrom

(Ug=28V; T, =60°C) Ia <05 <05 <05 UA

Kapazitat

(Ur=1V; f=500 kHz) Cp 17 175 17,5 pF

Kapazitat

(Ur =3 V; f=500 kHz) Co 115 1,5 11,5 pF

Kapazitat

(Ur =25 V; =500 kHz) Co 23bis28 | 20bis23 | 1,8bis28 | pF

Kapazitatsverhaltnis

(f=500 kHz) Coav 4bisb 4,5 bis 6 4 bis6 -
CD25V

Serienwiderstand

(f=470 MHz; C, =9 pF) R, 06(<08)]07(£08)|09(<12)|Q

Auf Wunsch werden die Dioden als Terzette und Quartette nach Gleichlauf sortiert zu Be-
stuiickungssatzen zusammengestellt.

im Spannungsbereich U, =05 bis 28 Volt ist die Kapazitatsabweichung bei BB 105 A und
BB 105 B maximal 3%, bei BB 105 G maximal 6%.
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BB 105 A
BB 105 B

Einbau- und Lothinweise fiir Dioden
in Kunststoffumhiillung (SOD-23)

Die max. Lotbad- bzw. Lotkolbentempera-
tur betragt 300 °C, die max. Lotzeit bei die-
ser Temperatur 3 s. Bei einer Temperatur
von 245 °C verlangert sich die Lotzeit bei
einseitiger Lotung auf 10 s (Abstand Lot-
stelle — Gehause beliebig klein, jedoch darf
das Gehause mit dem Lotkolben nicht in
Bertthrung kommen).

Beim Einbau konnen die AnschluBbeinchen
(ohne Zugausubung) direkt am Gehause
um 90 ° gebogen werden.

Temperaturabhingigkeit des
Sperrstromes /I =f(T)

Us=28V
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BB 105 G

Spannungsabhingigkeit des
Sperrstromes /g = f (Ug)

Ty =Parameter
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BB 105 A

BB 105 B
BB 105 G
Temperaturabhingigkeit der
Sperrschichtkapazitiit Spannungsabhingigkeit der
ColTy) ~ -, Sperrschichtkapazitit Cp = f (Up)
C.250) ol £ =500 kHz; Ty=25C
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Silizium-Kapazitatsdiode

BB 109 G

fiir den VHF-Bereich

BB 109 G ist eine Silizium-Kapazititsdiode in Planartechnik in Kunststoffumhiillung (SOD-23).
Sie ist besonders als Abstimmdiode in VHF-FS-Tunern der FCC- und OIRT-Norm geeignet.
Auf Wunsch werden die Dioden nach Gleichlauf sortiert zu Bestuckungssatzen zusammen-
gestelit. Im Bereich der Sperrspannung 1 bis 28 V betragt die Kapazitatsabweichung innerhalb
eines Satzes maximal +1,56 %. Die Kathode ist mit einem gelben Farbstreifen gekennzeichnet.

Typ ] Bestellnummer

BB 109G Q62702-B17-S1
Q62702-B17-P5
BB 109G Quartett Q62702-B17-P4

BB109G Terzett

Grenzdaten

Sperrspannung
Sperrspannung Scheitelwert
DurchlaBstrom (7, < 60°C)
Umgebungstemperatur

Kenndaten (7, =25°C)
Sperrstrom (U =28 V)

Speristrom (Ug =28 V; Ty, =60°C)
Diodenkapazitat (f=1 MHz) (Ug =3 V)

Kapazitatsverhaltnis

Gatefaktor (Ug =3 V; f=50 MHz)
(Ug=25V; f=200 MHz)
Serieninduktivitdt (gemessen an den
AnschluRdrahten 1,5 mm vor dem Gehiuse)
Temperaturkoeffizient der Sperrschichtkapazitat

(Us=3V; f=1 MHz)

(Upr=25V; f=1 MHz)
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BB 109 G

Spannungsabhiingigkeit des Spannungsabhingigkeit der
Sperrstromes I =f(Ug) Diodenkapazitiit Cp, = f (U/5)
nA < BB 109 G pF BB 109 G
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Silizium-Abstimmdiode

BB 112

® Zur Frequenzabstimmung
von AM-Empféangern

e Spezifizierter Durchstimm-
bereichvon 1..85V

Typ |BB 112
Best.-Nr. | Q62702-B240

Grenzdaten
Sperrspannung Va
DurchlaBstrom I
To< 60°C

Betriebstemperatur Top

1,6.01

1, 5.0,2
pa—

% 52,02

TO 92
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Silizium-Dreifach-Abstimmdiode fiir AM Rundfunk BB 113

BB 113 ist eine doppeltdiffundierte epitaktische Dreifach-Kapazitdtsdiode in Planartechnik in
Kunststoffgehduse SOD-37 mit gemeinsamer Kathode und gleichen Kapazititswerten fir

den KW-, MW- und LW-Bereich.

Typ - | Bestellnummer

BB113 | Q62702-B41

e T T T T T T 7
o i |
l % | |
l— . _
L]
Ay Ay A3
K K
Grenzdaten
Sperrspannung
DurchlaBstrom (7, < 60°C)
Umgebungstemperatur

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Sperrstrom (Ug =32 V)

(Ug=32V; T, =60°C)

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Diodenkapazitat
(Ur=1V; f=1 MHz)
(Ur=10V; f=1 MHz)
(Ur=20V; f=1 MHz)
(Ur=30V; f=1 MHz)

Serienwiderstand
(Cp =200 pF; f=0,5 MHz)

Koppelkapazitat zwischen 2 Teildioden
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Gewicht etwa 0,36 g Maf3e in mm
32 \
50 mA
—55 bis 480 °C
<50 nA
<200 nA

230 bis 260 pF
60 bis 85 pF
>16 pF
<13 pF
<4 Q
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BB 113

Kapazitatsgleichlauf

Das Kapazitétsverhaltnis zweier beliebiger Teildioden einer BB 113 im Bereich Ug = 1 bis 30 V
ist durch die folgenden Toleranzdaten gekennzeichnet:

Grundtoleranz

Die prozentuale Abweichung der Kapazitats-
werte bei Uz =1V liegt innerhalb K') K <35 %

Zusatztoleranz

Im Bereich Ugr =1 bis 30 V gelten, ausgehend
von K als Bezugspunkt, folgende zusatzliche
Toleranzen + s2)

(Ur = 1 bis 10 V) L3 <1 %
(Ur = >10 bis 20 V) So <2 %
(Ug = >20 bis 30 V) S3 <3 %
" Toleranzfeld der
Diodenkapazititen untereinander
S=F(Ug)
%, BB 113
5
< A
| ’
2 W
1
0 S=f{Ug 1
-1
-2
A
-3
-4
-5
0 10 20 30V

C.—C,
1) K= n—blm
) ( Con )UR=1V

2 g (C"c_cm) x
m d

C.. Cn, sind die Kapazitatswerte zweier beliebiger Teildioden einer BB 113 bei der Spannung Us.
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Silizium-Dreifach-Abstimmdiode BB113

Temperaturabhiingigkeit des Spannungsabhingigkeit der
nA Sperrstromes Iy = f(T,); Up = 32V pf  Diodenkapazitit Co = flUp)
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Silizium-Kapazitatsdioden fiir den UKW-Bereich BB 203
BB 204

BB 203 ist eine Einfach-Abstimmdiode in Planartechnik zum Einsatz in UKW-Tunern im
Glasgehéause 51-A2DIN 41880 (~DO 35). Der Kapazitatsbereich (bei Uy = 3 V) von 27 bis
33 pF wird in zwei Gruppen unterteilt (griin und blau). Die Typenbezeichnung und der
Kathodenring werden in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitatsgruppe auf dem weiRlak-
kierten Glasgehéause aufgestempelt.

BB 204 ist eine Zweifach-Abstimmdiode in Planartechnik mit gemeinsamer Kathode im
Kunststoffgehduse 10B 3 DIN 41868) (T0O-92) zum Einsatz in UKW-Tunern zur Abstimmung
von zwei getrennten Kreisen, sowie fir Gegentaktanwendung in hochwertigen Tunern. Der
Kapazitétsbereich (bei Uy = 3 V) von 34 bis 42 pF wird in zwei Gruppen unterteilt (griin und
blau). Die Typenbezeichnung wird in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitatsgruppe auf das
Kunststoffgehduse aufgestempeit.

Typ | Bestellnummer

BB 203 blau Q62702-B146
BB 203 griin Q62702-B147
BB 204 blau Q62702-B58-X6

BB 204
BB204 griin | Q62702-B57-X5 l‘a ’61
Ay K A

BB 203

anhode ¢ 0,54 0,4x04 B
j ﬁ —F
[-— 289
11 gy— 52— 52254
61,6 -02
Gewicht etwa 0,25 g; MaBe in mm
Gewicht etwa 0,12 g MaBe in mm Far Montage auf Leiterplatten: Bohrung @ 0,6 mm
Grenzdaten | BB 203 | BB204 |
Sperrspannung Uy 30 30 \
Sperrspannung Scheitelwert Urm 32 32 \
Durchla3strom (T = 60 °C) Ie 100 100 mA
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +125 | =55 bis +100 | °C
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Silizium-Kapazititsdioden fiir den UKW-Bereich BB 203

BB 204
Statische Kenndaten (7, =25°C) , BB 203 } BB 204
Durchbruchspannung
(Ir=10pA) Ugr) >32 >32 Vv
Sperrstrom (Ug =30 V) I <20 <20 nA
(UR=30 V, TU =60°C) IR <0,2 <0,2 l,lA
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
(bei BB 204 fiir Einzeldiode)
Kapazitat (Ur =3 V; f=1 MHz) Co 27 bis 31 34 bis 39 pF
(grin) (grin)
Co 29 bis 33 37 bis42 pF
(blau) (blau)
Kapazitat (Ug =30 V; f=1 MHz) Co 11 14 pF
Kapazitatsverhaltnis g[’—:’v 2,7 (2,55-2,8) | 2,65 (2,4-2,8)| —
D30V
Gutefaktor
fiir Cp =38 pF; =100 MHz Q - 200 (>100) | —
fiir Cp =30 pF; f=100 MHz Q 350 (>130) - -
Serienwiderstand
(Cp =38 pF; =100 MHz) rs - 0,2 (<0,4) Q
(Cp =30 pF; =100 MHz) rs 0,15 (<0,4) - Q
Temperaturkoeffizient der Sperr- .
schichtkapazitat (Ug =3 V) TK. 0,03 0,03 %/K
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BB 203

BB 204
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BB 205 A
BB 205 B
BB 205 G

Silizium-Planar-Kapazitatsdioden fiir UHF und VHF

BB205A, BB205B und BB205G sind Silizium-Planar-Kapazitatsdioden im Kunststoffgehause
SOD-23. Sie sind zur Abstimmung von Fernsehkanalwéahlern vorgesehen; BB 205 A und
BB 205 B fiir den UHF-Bereich, BB 205 G fiir den VHF-Bereich. Die Kathodenseite der Dioden
wird am Gehé&use durch einen weiBen Farbstreifen gekennzeichnet, BB 205 G ist zusatzlich
noch mit einem griinen Farbstreifen versehen.

Die Dioden werden nach Gleichlauf sortiert (Kapazitatsabweichung max. 3% im Bereich
0,5 bis 28 V) und in Bestlickungsséatzen verpackt geliefert.

Typ Bestellnummer Kat hode
BB205A 062702-B60 N T4
BB205B Q62702-B61 : '
BB205G 062702-B62
BB205A terzett. Q62702-B60-P1

Q62702-B60-P2

BB205A quartett.

BB205B terzett.

BB205B quartett.

BB205G terzett.

Q62702-B61-P1
Q62702-B61-P2
Q62702-B62-P1

13004

Gewicht etwa 0,1 g MaBe in mm

Vorlaufige Daten

Grenzdaten 1 BB 205 A | BB 205 B { BB205G |
Sperrspannung Ugr 28 28 28 \%
Sperrspannung Scheitelwert Ugm 30 30 30 \%
DurchlaBstrom (7, =60°C) Ie 20 20 20 mA
Umgebungstemperatur Tu —55 bis 100 °C
Kenndaten (7, = 25°C)

Sperrstrom

(Ur=28V; Ty =25°C) I =50 =50 =50 nA
Sperrstrom

(Up=28V; T, =60°C) Ig =0,5 =0,5 =05 A
Kapazitat

(Us=1V; f=500 kHz) Co 17 17 17 pF
Kapazitat

(Ur=3 V; f=500 kHz) i Co 1 1 " pF
Kapazitat

(Ur=25V; f=500 kHz) Co 2,1 bis 2,5 1,9 bis 2,2 1,8 bis 2,6 pF
Kapazitatsverhaltnis Coav . . . _
(=500 kHz) Cos v 4,3 bis 5,3 5 bis 6 4,3 bis 6
Serienwiderstand

(f=470 MHz; Cp,=9 pF) R, 0,6 (£0,8) 0,7 (£0,8) 09 (=1,2) Q
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BB 205 A
BB 205 B

Spannungsabhingigkeit der

Sperrschichtkapazitit C, =7 (Uy)

£ =500 kHz; T, =25°C
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Silizium-Kapazititsdiode fiir CATV-Empfanger

BB 209

Die BB209 ist eine epitaktische Si-Kapazitatsdiode in Planartechnik mit Kunststoffumhillung
(SOD-23) und besonders hoher Kapazitatsvariation. Diese Diode ist zur Abstimmung im
VHF-Bereich mit groBet Frequenzvariation, insbesondere in CATV-Tunern, geeignet. Die
Kathode ist durch einen orangen Farbstrich gekennzeichnet. Die Dioden sind zu Bestuk-
kungssatzen mit einer Kapazitatstoleranz von max. 3% im Bereich 1-28 V zusammengestelit.

Typ ’ | Bestellnummer
BB 209 | Q62702-B56
Grenzdaten

Sperrspannung

Sperrspannung Scheitelwert
DurchlaRstrom (7,=<60°C)
Umgebungstemperatur

Kenndaten (7, =25°C)

Sperrstrom

(Ur=28V; T, =25°C)

(Ur=28V; T, =60°C)

Diodenkapazitat

(f=1 MHz; Ug=1V)

(f=1 MHz; Ug =3 V)

(f=1MHz; Ug =25V)

Kapazitatsverhaltnis (f=1 MHz;, Uz =3/25 V)
Serienwiderstand (f =330 MHz; Cp, =12 pF)
Serieninduktivitat (L =7 mm)

Glitefaktor

(f=50 MHz; Ug =3 V)

(f=300 MHz; Ug =25 V)
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Kathode

12,9min
Gewicht etwa 0,1 g

28
30
20

MaBe in mm

—55 bis +100 | °C

=20 nA
= 200 nA
31 pF
21 (18 bis 24) | pF
2,6 bis 3 pF
>6,8 -
0,85 Q
45 nH
180 -
250 -




BB 209

Spannungsabhiingigkeit der
Sperrschichtkapazitiit Cp, = f (Uy)
pF BB 209
60
50
40
30
20 N
N
N
10 N
N
0
0,3 3 10 30V
— U

159




